
คู่มือประกอบวงจรชุด ESP32DR Simple 

PCB Layout 

 

ขัÊนตอนการประกอบ 

ใหท้าํการประกอบจากอุปกรณ์ทีÉตํÉาก่อนไปหาตวัทีÉ

สงูตามลาํดบัดงันีÊ 
ř.ประกอบตวัรซีสิเตอร ์R…. 

2.ประกอบ L Isolate หรอื จั Êมเปอร ์L1 

3.ประกอบไดโอด D1,D2 

4.ประกอบคาปาซเิตอร ์C… 

5.ประกอบทรานซสิเตอร ์Q1 

6.ประกอบ VR RP1,RP2 

7.ประกอบแจค็โมดลู RJ11 

8.ประกอบ ESP32 ใส่เป็นขาซ๊อกเกจ็แทน 

 

รายการวัสดุอุปกรณป์ระกอบวงจร(BOM) 

ID Name Designator Quantity 

1 DOIT ESP32 DEVKIT (โมดูล ESP32) U1 1 

2 VR 3362W 1K (R ปรบัค่าเสยีงออก) RP2 1 

3 VR  3362W 10K (R ปรบัค่าเสยีงเขา้) RP1 1 

4 RJ11-6P6C (แจค๊โมดลู RJ11 แบบ 6ขา) RJ11 1 

5 R 1K  1/4W (ค่าส:ี นํÊาตาล ดํา แดง) R13,R12,R11,R5,R3,R9 6 

6 R 100R  1/4W (ค่าส:ี นํÊาตาล ดํา ดํา) R7,R18,R19 2 

7 R 10k  1/4W  (ค่าส:ี นํÊาตาล ดํา สม้) R6,R2,R1 2 

8 R 3k  1/4W  (ค่าส:ี สม้ ดาํ แดง) R4 1 

9 R 33K  1/4W  (ค่าส:ี สม้ สม้ สม้) R10 1 

10 2N3904(TO-92) Q1 1 

11 LED 3.5mm สเีหลอืง แสดงส่งสญัญาณ TX LED3 1 

12 LED 3.5mm สเีขยีว แสดงรบัสญัญาณ RX LED2 1 

13 LED 3.5mm สแีดง แสดงไฟเขา้ทํางาน LED1 1 

14 L Isolate or Jumper L1 1 

15 C 100uF/6.3V (ตวัเกบ็ประจุแบบอเิลก็โทรไลตกิ) C11 1 

16 C 100nF (ตวัเกบ็ประจุแบบเซรามกิมลัตเิลเยอร)์ C4,C5 2 

17 C 470uF/10V (ตวัเกบ็ประจุแบบอเิลก็โทรไลตกิ) C6 1 

18 C 0.1uF (ตวัเกบ็ประจุแบบโพลโีพรไพลนี) C1,C3,C10 3 

19 C 10nF (ตวัเกบ็ประจแุบบโพลโีพรไพลนี) C2 1 

20 Diode 1N4148 หรอืใช ้C 10nF แทนได ้ D2,D1 2 

 


